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Substratplatten aus htc®-Al,O; 96%

. L Qualitat
Eigenschaften Symbol Einheit ®
htc 'A|203 96%
Hauptbestandteil Al,O5 % 96
Farbe weild
Rohdichte P glem® 3,72
Harte nach Rockwell HR 82
Oberflache (as fired) um 0,89
KorngroRe pum 4-7.
Wasseraufnahme % -
Gas Durchlassigkeit -
Biegefestigkeit (RT) ObB MPa 400
Elastizitatsmodul E GPa 331
Poisonzahl 1% 0,25
25-200 °C 6,4
. . 25-500 °C 6. 7,2
Warmeausdehnungskoeffizient a 107k
25-800 °C 7.9
25-1000 °C 8,2
20 °C 26
Warmeleitfahigkeit 100 °C A W/mK 20
400 °C 12
L 0,635 mm 23,6
Durschlagfestigkeit E kV/mm
1,016 mm 19,3
25 °C >10"
. : : 300 °C 1,0x 10"
Spezifischer elektrischer Widerstand R Q/cm 5
500 °C 1,0x 10
700 °C 1,0x 10°
1kHz 9,5
Dielektrizitatskonstante bei 25 °C €
1MHz 9,5
: 1kHz 0,0010
Verlustfaktor bei 25°C d
1MHz 0,0004
. ) . 1kHz 0,009
Dielektriche Verlustzahl bei 25 °C
1MHz 0,004

Die angegebenen Daten sind typische, an Proben bestimmte Werte. Samtliche Angaben entsprechen dem heutigen Stand
unserer Kenntnisse und kénnen ohne Ankiindigung geandert werden. Etwa bestehende Schutzrechte Dritter sind zu

berticksichtigen.
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